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Abstrakt

1 Uvod

1. Navrhnéte hodnoty soucastek v zapojeni podle obrazku 1 tak, aby pracovni bod
tranzistoru Q1 byl v aktivnim rezimu pti napéti (kolektor — emitor) 5 V. Minimalni
velikost vazebniho kondenzatoru na vstupu navrhnéte pro frekvenci 3 kHz.

2. Tento obvod zapojte a provérte mérenim spravnost vaseho navrhu.
3. Urcete napétové zesileni obvodu z 1 pro vystupy A a B. Vypocty ovéfte méienim.
4. Zjistéte dynamicky rozsah zesilovace.

5. Blokujte odpor R4 kondenzatorem 100 uF (nebo vétsim) a zméite zesileni obvodu
opét pro oba vystupy A, B.

2 Postup meéreni

Pracovni bod tranzistoru jsme navrhli podle hodnot ze zadani. Napéti na emitoru spocitame
jako 222 - 560 = 2, 02[V] Diky ubytku na PN piechodu béze emitor ale musi byt na bazi
napéti vyssi asi o 0,7 V takze 2,82V. Na tuto hodnotu navrhneme odporovy délic. Proud
délicem musi byt podstatné vétsi nez proud do baze. Zvolime pro jednoduchost hodnotu

ImA. 5127 = 15[kOhm] Tim méme dany celkovy odpor délice napéti. Hodnoty rezistor

pak vypocteme jako 2,82 - % = 2,82[kOhm]| a druhy rezistor 15 — 2,82 = 12, 18[kOhml].
Tyto rezistory ale nejsou dostupné. Proto jsme zvolili hodnoty 2k7 a 13k. Takovy to
odporovy deéli¢ nastavil pracovni bod tranzistoru na 2,56 V, coz je ptijatelny kompromis.

Velikost vazebniho kondenzatoru urcéime tak, aby pfilis nezvétSovala vstupni impe-
danci zesilovace. Pro nas pripad tedy bude stacit impedance mensi nez 2k7. Hodnota
kondenzétoru je tedy Qﬂf% = 20[nF] kde ze zadani f=3kHz. Ve skutecnosti jsem ale

pouzili hodnotu 100nkF.
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Obrézek 1: Zapojeni jednostupnového tranzistorového zesilovace
3 Zaver

1. Hodnoty rezistoru k nastaveni pracovniho bodu jsme navrhli 2k7 a 13k, kapacita
vstupniho kondenzatoru nejméné 20nkF.

2. Mérenim jsme ovérili, ze tento obvod se skutecné chova, jako zesilovac.

3. Napétové zesileni obvodu pro vystup A vychdzi jako % = 3,92 coz se jesté relativne
dobte shoduje s namérenou hodnotou -5,65x. Podobné vychazi i namérend hodnota

0,82 na vystupu B pro f=3,45kHz.

4. Dynamické rozsahy jsme naméfili 7,2V na vystupu A a 1,92V na vystupu B pii
f=200kHz.

5. Po zablokovan{ emitoru tranzistoru kondenzatorem cca 200uF se napétové zesileni
na vystupu A silné zvétsilo na hodnotu -107,7x a na vystupu B naopak zmensilo na

0,04x.
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